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Anotace

Pouziti modernich vysokorychlostnich spinacli typu normally-on SiC JFET pro konstrukci
ménicl pro pomocné pohony trolejoust vyzaduje vyvoj specifickych driverd, které jsou
schopny bezpecné ovladat tento nepfiliS rozsiteny typ vykonového spinafe a zaroven
spliiovat veskeré pozZadavky spolehlivosti, robustnosti a rovnéz integrace se soucasné
vyvijenym fidicim systémem. V této zpravé je popsan navrh a zakladni parametry
dvoukandlového driveru pro normally-on SiC JFET prvky vybaveného fadou ochrannych
funkci, ktery byl vyvinut pro Fizeni dvoukvadrantniho pulsniho méni¢e nebo jednofazovych
stfidacli navrzenych v ramci feseni tohoto projektu.



